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業界最小、VF =1.35Vを実現した
SiCショットキーバリアダイオード登場

製品概要

デバイス構造の改善により、SiCならではの高速スイッチングを維持したまま、従来品より順方向電圧を10％低減。
太陽光発電用パワーコンディショナーや産業機器など、各種機器の低消費電力化に貢献します。

■ ラインアップ

SCS2xxシリーズ

■ 業界最小の低VFを実現
プロセスとデバイス構造の改善
により、リーク電流を低く保った
まま、順方向電圧の低減を実
現。特に立ち上がり電圧が低い
ため、使用温度環境・電流値に
よらず、低負荷状態での効率の
改善が期待できます。

低VF SiCショットキーバリアダイオード

TO-220AC 2L TO-220FM 2L TO-247
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■ 高速スイッチング + 低VF
SiCならではの高速スイッチ
ングを維持したまま、さらに順
方向電圧を低減。従来のSi製
ファストリカバリダイオードに
比べて、劇的な低損失化を実
現します。

VF-IF特性

用途

外形寸法図

・太陽光発電のパワコン
・電源のPFC回路

〈回路例〉 PFC回路：
昇圧+直流化
PFC回路：
昇圧+直流化

Main回路：
SW電源SiC SBDSiC SBD
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Si FRD

Siでは実現できなかった極小
の逆回復時間（ t r r）により、
高速スイッチングが可能に
なります。逆回復電荷量（Qrr）
が小さいため、スイッチング
損失を低減でき、機器の高周
波化、小型化に貢献します。
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